
科　目

担当教員 西 敬生 教授

対象学年等

学習・教育目標 A4-D2(100%)

到　達　目　標 達成度 到達目標別の評価方法と基準の評価方法と基準評価方法と基準と基準基準

1

2

3 　 　

4 　 　

5 　 　

6 　 　

7 　 　

8 　 　

9 　 　

10 　 　

総合評価

テキスト 「例題で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）入門」：樋口　英世 著（森北出版）

参考書

関連科目

　

神戸市立工業高等専門学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）校 2026年度シラバスシラバス入門」：樋口　英世 著（森北出版）

光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版） (Optoelectronics))

電子工学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）科・5年・後期・選択・2単位【講義】 ( 学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）修単位II )

授業のの評価方法と基準
概要と方針と基準方針

光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構透過，偏光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）などの反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構それを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構いたレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構デバイス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構特徴や構造，光通信技術の基本構や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構構造，光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）通信技術の基本構の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構基本構
成要素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．について学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）び，光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構基礎を修得する．を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構修得する．する．

【A4-D2】光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発展による光通信・光記録などとの関係やによる光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）通信・光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）記録などとの関係やなどとの反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構関係やや透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構
，電磁界基礎を修得する．方程式と光の伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振と光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構， 反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構・透過及び偏光特性，レーザ発振び偏光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）特性，レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発振
の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構原理について理解し，説明できるについて理について理解し，説明できる解し，説明できるし，説明できるで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）きる.

光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発展による光通信・光記録などとの関係やと光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）通信・光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）記録などとの関係やなどとの反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構関係やや透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構， 光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振，反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構・
透過及び偏光特性，レーザ発振び偏光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）特性，レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発振の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構原理について理解し，説明できる等に関する理について理解し，説明できる解し，説明できる度シラバスを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構中間試験とレポーとレポー
トにより評価する．評価する．する．

【A4-D2】レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構いたレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構デバイス入門」：樋口　英世 著（森北出版），またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）通信の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構基本
構成要素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ある光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ファイバや透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構受光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．子の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構原理について理解し，説明できる等について説明できるで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）きる．

レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構構造や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構動作原理について理解し，説明できる，レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構いたレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構デバイス入門」：樋口　英世 著（森北出版）や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ファイバ，
受光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．子の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構原理について理解し，説明できる等の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構理について理解し，説明できる解し，説明できる度シラバスを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構定期試験とレポーとレポートにより評価する．評価する．する．

成績は，試験は，試験とレポー85%　レポート15%　として評価する．する．なお，試験とレポー成績は，試験は，中間試験とレポーと定期試験とレポーの反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構平均点とする．とする．100点とする．満点とする．
で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）60点とする．以上を合格とする．なお，臨時再試験を行う場合には最高を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構合格とする．なお，臨時再試験を行う場合には最高とする．なお，臨時再試験とレポーを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構行う場合には最高う場合には最高場合には最高60点とする．で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）評価する．する．

「光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構基礎を修得する．」：桜庭　一郎他 著（森北出版）
「新版　光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）入門」：西原　浩，裏　升吾　共著（コロナ社）社）
「光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構シミュレーション技術」：波多腰　玄一 著（オプトロニクス社）技術の基本構」：波多腰　玄一 著（オプトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）社）

電子デバイス入門」：樋口　英世 著（森北出版）（本科3年），半導体工学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）(本科4年)，光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）物性工学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）(専攻科1年)，光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）波電子工学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）(専攻科1年)

履修上のの評価方法と基準
注意事項



授業の計画（光エレクトロニクス）エレクトロニクス）

テーマ 内容（目標・準備など）など）

1 ガイダン技術」：波多腰　玄一 著（オプトロニクス社）ス入門」：樋口　英世 著（森北出版）および光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構概要 授業の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構進め方，到達目標と評価方法などを説明する．また，光の性質を振り返り，レーザの特徴や利用技術について解説する．め方，到達目標と評価方法などを説明する．また，光の性質を振り返り，レーザの特徴や利用技術について解説する．方，到達目標と評価方法などを説明する．また，光の性質を振り返り，レーザの特徴や利用技術について解説する．と評価する．方法などを説明する．また，光の性質を振り返り，レーザの特徴や利用技術について解説する．などを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構説明できるする．またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構，光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構振り評価する．返り，レーザの特徴や利用技術について解説する．り評価する．，レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構特徴や構造，光通信技術の基本構や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構利用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構技術の基本構について解し，説明できる説する．

2 平面波の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振，偏光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版） マクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ウェル方程式や波動方程式や平面波，偏光について解説する．方程式と光の伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構波動方程式と光の伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構平面波，偏光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）について解し，説明できる説する．

3 異なる媒質中の電磁波なる媒質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構中の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構電磁波 屈折の法則や反射率，透過率について解説する．またスラブ導波路中の光の伝搬についても開設する．の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構法などを説明する．また，光の性質を振り返り，レーザの特徴や利用技術について解説する．則や反射率，透過率について解説する．またスラブ導波路中の光の伝搬についても開設する．や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構率，透過率について解し，説明できる説する．またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ラブ導波路中の光の伝搬についても開設する．導波路中の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振についても開設する．開設する．する．

4 レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構特徴や構造，光通信技術の基本構 レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）は自然光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）と異なる媒質中の電磁波なる特徴や構造，光通信技術の基本構として単色性と指向性を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構持っている．そのことについて解説する．っている．その反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ことについて解し，説明できる説する．

5 レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発振に関連した物理や専門用語をおさらいするとともにレーザの種類・分類について解説する．したレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構物理について理解し，説明できるや透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構専門用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構語をおさらいするとともにレーザの種類・分類について解説する．を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構おさらいするととも開設する．にレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構種類・分類について解し，説明できる説する．

6 自然放出や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構誘導放出，光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）共振器や発振条件について解説する．や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発振条件について解説する．について解し，説明できる説する．

7 レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構 レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構構造および動作原理について理解し，説明できるについて解し，説明できる説する．

8 中間試験とレポー 中間試験とレポーまで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構授業内容に関する試験を行う．に関する試験とレポーを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構行う場合には最高う場合には最高．

9

10 前回の続きでレーザダイオードの光出力－電流特性や変調特性について解説する．の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構続きでレーザダイオードの光出力－電流特性や変調特性について解説する．きで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）出力－電流特性や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構変調特性について解し，説明できる説する．

11 受光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．子として代表的なフォトダイオードの動作原理や量子効率について解説する．なフォトダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構動作原理について理解し，説明できるや透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構量子効率について解し，説明できる説する．

12 前回の続きでレーザダイオードの光出力－電流特性や変調特性について解説する．の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構続きでレーザダイオードの光出力－電流特性や変調特性について解説する．きで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）フォトダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構諸特性について解し，説明できる説する．

13 光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ディス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ク装置 光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ディス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ク装置の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構構造と動作原理について理解し，説明できるについて解し，説明できる説する．

14 光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ファイバ通信方式と光の伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振 光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ファイバ通信シス入門」：樋口　英世 著（森北出版）テムの構成について解説する．の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構構成について解し，説明できる説する．

15 光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ファイバ通信方式と光の伝搬や， 反射・透過及び偏光特性，レーザ発振
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レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発振原理について理解し，説明できるI

レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構発振原理について理解し，説明できるII

中間試験とレポー解し，説明できる答とレーザダイオードとレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本I 中間試験とレポーの反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構結果を確認する．レーザダイオードの動作原理を解説するを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構確認する．レーザダイオードの動作原理を解説するする．レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構動作原理について理解し，説明できるを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構解し，説明できる説する.

レーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構ダイオードやレーザを用いたデバイス，また光通信の基本II

受光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．子の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構動作原理について理解し，説明できるI

受光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）素について学び，光エレクトロニクスの基礎を修得する．子の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構動作原理について理解し，説明できるII

光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ファイバの反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構構造や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構諸特性について解し，説明できる説する.

備など）
考

後期中間試験とレポーおよび後期定期試験とレポーを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構実施する．する．
本科目の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構修得する．には，30 時間の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構授業の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構受講と 60 時間の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構事前・事後の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構自己学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）習が必要である．事前学習では，次回の授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこが必要である．事前学習では，次回の授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこ必要で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）ある．事前学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）習が必要である．事前学習では，次回の授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）は，次回の続きでレーザダイオードの光出力－電流特性や変調特性について解説する．の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこについて教科書等を用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構読み各自で理解できないとこみ各自で理解できないとこ各自で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）理について理解し，説明できる解し，説明できるで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）きないとこ
ろを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構整理について理解し，説明できるしておくこと.事後学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）習が必要である．事前学習では，次回の授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）は，授業中に説明できるされたレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構問題で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）等の反射や透過，偏光などの光の性質について，またレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構復習が必要である．事前学習では，次回の授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構行う場合には最高う場合には最高と共に，授業最後に課題で学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）が必要である．事前学習では，次回の授業範囲について教科書等を読み各自で理解できないとこ出されたレーザやそれを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構場合は指定期日までにレポートを提出することまで学ぶ光エレクトロニクス入門」：樋口　英世 著（森北出版）にレポートを用いたデバイスの特徴や構造，光通信技術の基本構提出すること.
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